


























专利名称(译) 薄膜晶体管阵列基板和包括其的有机发光显示装置

公开(公告)号 US20150001478A1 公开(公告)日 2015-01-01

申请号 US14/067926 申请日 2013-10-30
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申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.
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IPC分类号 H01L27/32 H01L27/12
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优先权 1020130075936 2013-06-28 KR

其他公开文献 US9263474

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

薄膜晶体管阵列基板包括其中形成多个像素的有源区域;驱动器集成电路
（DIC）设置在有源区周围的非有源区中，并被配置为向多个像素中的每
个像素提供驱动信号;电源输入单元与DIC部分重叠，设置在DIC下方，并
配置为向有源区提供电源电压;形成的用户密钥安装区域不与非活动区域
中的DIC重叠。薄膜晶体管阵列基板可以用于有机发光显示装置。
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